
 

Micron Technology的領導在2013快閃記憶體峰會上討論快閃記憶體生態系統 

 

加州聖特克拉拉，2013年8月7日(GLOBE NEWSWIRE) --

世界領先的先進半導體解決方案提供商之一Micron Technology, Inc. (納斯達克股票代碼:MU) 

將在加州聖特克拉拉的聖特克拉拉會議中心召開的第9屆快閃記憶體峰會上進行一系列演講。Micr

on的參與將重點專注於快閃記憶體不斷演化的前景上。 

 

Micron 將在以下專題會上作介紹： 

 

2013年8月13日星期二 

 

 

  --  上午8:30-11:20，論壇A-11 NVE 和PCIe 固態硬碟 (標準軌道)  

 

 

 

會議主席: Micron產品行銷經理Janene Ellefson 

 

 

  --  上午8:30-11:20，論壇B-11 基於快閃記憶體的架構 

 

 

 

NAND光刻趨勢對系統設計的影響：Micron的NAND解決方案小組Michael Abraham 

 

 



  --  上午8:30-11:20，論壇C-11企業級固態硬碟(SSD) 

 

 

 

用於用戶端和企業端的新興固態硬碟(SSD)外形：Micron產品行銷經理Kristen Hopper 

 

 

  --  下午4:35-5:45，專題會議104-D：標準 

 

 

會議主席：Micron消費產品集團行業標準總監John Geldman 

 

 

  --  下午6:00-7:00，開放式全體會議： 20 nm以下的快閃記憶體：什麼將來臨？何時來臨？ 

 

 

 

Micron公司NAND製程集成高級總監Chuck Dennison 

 

 

  --  晚上7:00-8:30，與專家共進啤酒、比薩並交談  

 

 

 

標準：Micron消費產品行業標準總監John Geldman 

 



2013年8月14日星期三 

 

 

  --  上午8:30-10:50，論壇E-21：控制器和快閃記憶體技術第一部分： 

      拓展20 nm以下器件的性能 (硬體軌道) 

 

 

 

下一代NAND介面的關鍵技術：Micron高級應用工程師Terry Grunzke 

 

 

  --  上午8:30-9:40，開放式會議201-C：PCIe能源預算、性能和部署 

 

 

 

 

企業中的PCIe ：隨插即用？：Micron高級應用工程師Doug Rollins 

 

 

  --  下午3:10-5:30，論壇H-22：快閃記憶體和雲計算 

 

 

 

你的資料火熱、過冷或是微溫的？：Micron行銷總監Kevin Kilbuck, 

 

 



  --  下午3:10-4:15，教材T-3：管理快閃記憶體中的資料：進去看看 

      

 

 

 

導師：Micron軟體發展總監Wanmo Wong 

 

 

  --  下午4:30-5:30 ，開放式會議204-C：嵌入式應用(試驗軌道) 

 

 

 

從低成本MLC 設備中獲得更高的性能：Micron公司NAND高級行銷經理Jim Cooke 

 

2013年8月15日星期四 

 

 

  --  下午4:40-6:00，開放式會議304-A：閉幕會-關於快閃記憶體現狀你需要知道的十件大事: 

 

 

 

Micron行銷總監Kevin Kilbuck 

 

 

  --  下午4:40-6:00，開放式會議304-C：建造全快閃記憶體伺服器 

      (硬體軌道) 



 

 

 

主辦單位/導師：Micron高級應用工程師Doug Rollins 

 

地點：Santa Clara Convention Center 

5001 Great America Parkway 

Santa Clara, CA 95054 

 

注意：如要註冊此次會議，請訪問: http://www.flashmemorysummit.com 

 

關於Micron  

Micron Technology, Inc., 
是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一。通過它遍佈全球的運營，Micron為先進的計算、

使用者、網路、嵌入式和移動產品生產和銷售全套SSD、DRAM、NAND和 

NOR快閃記憶體，以及其他創新的記憶體技術、封裝方案和半導體系統。Micron的普通股在納斯

達克上市交易，代碼是MU。欲瞭解有關美光科技公司的更多資訊，請訪問www.micron.com。 

 

(C)2013 Micron Technology, Inc.版權所有。資訊若有修改無需事先通知。Micron和Micron 

orbit徽標是Micron Technology, 

Inc.的商標。本新聞稿包含前瞻性陳述。實際情況或結果可能與那些預期的前瞻性陳述中包括的說

明有重大差異。請參考我們最新的10-K和10-

Q表的風險因素部分，確定可能導致Micron在綜合基礎上的實際結果與那些預期的前瞻性陳述產

生重大差異的重要因素（請參閱“某些因素“）。儘管我們認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理

的，但我們不能保證其未來結果、活動程度、性能或成就。 

 

關於快閃記憶體峰會 

 



每年該快閃記憶體峰會均重點關注快閃記憶體在整個網路空間的應用。該峰會以在與會者和參展

商之間建立網路和鼓勵資訊流動為宗旨，通過介紹主旨發言、研討會、論壇、教材、展覽和接待

解決關鍵的話題。可訪問www.flashmemorysummit.com/registration進行註冊。 

 

 

 

聯繫方式: Melinda Jenkins 

         Zeno Group for Micron Technology 

         melinda.jenkins@zenogroup.com 

         650-801-7957 

 

 


